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平成１５年　３月１３日

報道機関　各位

広島大学総務部大学情報室長
西　田　良　一

第１回　広島大学２１世紀COE国際ワークショップ
「テラビット情報ナノエレクトロニクス」の開催に
ついて

　このことについて，下記のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。 
　なお，詳細につきましては添付のプログラム等をご覧ください。 

記

日時 ３月１７日（月） ９：００～１８：３０

会場 広島大学　学士会館 ２階　レセプションホール

主催 広島大学２１世紀COE国際ワークショップ
「テラビット情報ナノエレクトロニクス」実行委員会

【お問い合わせ先】

広島大学大学院先端物質科学研究科　教授

ナノデバイスシステム研究センター長

　　　　　　　　　　岩　田　　穆

ＴＥＬ：（０８２４）２４－７８５６

【広島担当】
広島大学大学院先端物質科学研究科
　　　技術専 門職員　下　岡　丈　次

ＴＥＬ：（０８２４）２４－７６４３

ＦＡＸ：（０８２４）２２－７３５８

E-mail:shita@dsl.hiroshima-u.ac.jp

［発信枚数；Ａ４版　５枚（本票含む）］

○主催者からのお知らせ　○ワークショップ開催の案内　

http://home.hiroshima-u.ac.jp/kohog/press/h15/030313-4.html
http://home.hiroshima-u.ac.jp/kohog/press/h15/030313-2.html
http://home.hiroshima-u.ac.jp/kohog/press/h15/030313-3.html
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第一回広島大学２１世紀ＣＯＥ国際ワークショップ「テラビット情報ナノエレクトロニクス」

平成１５年３月１７日

9:00 5分 　 開会の挨拶 広島大学　牟田泰三 　 　 　 　

9:05 55分
基調
講演

２１世紀ＣＯＥの目標と研究計画
岩田　穆、ハンス・ユルゲン・ 
マタウシュ、三浦道子、 
角南英夫

　 　 　 　

10:00 １時間
招待
講演

学問面から見た２１世紀ＣＯＥの
展望

産業総合技術研究所 
半導体MIRAIプロジェクト 
プロジェクトリーダー 
広瀬全孝

　 　 　 　

11:00 １時間
招待
講演
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感光性低誘電性膜 研究センター 
研究員　黒木伸一郎

研究センター 
吉川公麿

　 　 　

平面面積縮小をねらった３次元 
ＭＯＳトランジスタの提案

ナノデバイスシステム 
研究センター 
教授　角南英夫

先端物質科学研究科 
前期学生　片上　朗

　 　 　

フォトニック結晶－技術と応用
ナノデバイスシステム 
研究センター 
助教授　中島安理

　 　 　 　

シリコンチッ化膜バリア層を有する 
ＺrＯ2ゲート絶縁膜の原子層堆積

前端物質科学研究科 
前期学生　石井紘之

ナノデバイスシステム 
研究センター 
助教授　中島安理

　 　 　

シングルメタルゲートによる 
デュアルゲートＣＭＯＳ実現のための 
仕事関数制御技術

ナノデバイスシステム 
研究センター 
助教授　芝原健太朗

　 　 　 　

シリコン量子ドットの自己組織化形成と 
メモリデバイス応用

先端物質科学研究科 
教授　宮崎誠一

ナノデバイスシステム 
研究センター 
助教授　芝原健太朗

　 　 　

シリコン量子ドットフローティングゲート 
ＭＯＳＦＥＴにおける 
多段階電子注入特性

先端物質科学研究科 
前期学生　清水雄介

先端物質科学研究科 
後期学生　池田弥央

先端物質科学研究科 
助手　村上秀樹

先端物質科学研究科 
教授　宮崎誠一

　

ＡＦＭケルビンプローブ法による 
シリコン量子ドットおよび 
ゲルマニウム核シリコン量子ドットの 
帯電状態評価

先端物質科学研究科 
後期学生　Yudu Darma

先端物質科学研究科 
前期学生　竹内耕平

先端物質科学研究科 
助手　村上秀樹

先端物質科学研究科 
教授　宮崎誠一

　

18:30 5分 　 閉会のご挨拶
ナノデバイスシステム
研究センター
教授　 角南英夫
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２００３年３月１６日

報道機関各位

第一回　広島大学２１世紀COE国際ワークショップ
「テラビット情報ナノエレクトロニクス」開催のご案内

ドイツ・韓国・米国並びに日本の半導体に関係する産官学代表者が集
い、上記国 際会議を開催します。この会議は「シリコン集積技術の本流
を進み、設計原理に 立脚して、新しい集積化システムの基盤を構築す
る」および「先端研究を幅広い 視野で推進し、思考力と実効力を備えた
自立した人材を育成する」ことを目的と しております。 

　日　時　 平成１５年３月１７日（月）９時から１８時３０分

　会　場 広島大学　学士会館　２階レセプションホール

　主　催　 広島大学２１世紀COE国際ワークショップ
「テラビット情報ナノエレクトロニクス」実行委員会

連絡先 岩田　穆
拠点リーダー
大学院先端物質科学研究科　教授
ナノデバイス・システム研究センター長

広報担当　下岡
電話　０８２４－２４－７６４３
ＦＡＸ　０８２４－２２－７３５８




